
★分光について
第１回 分光について
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★λ(nm)からE(eV)へ 第１回 分光について

媒質中の光の速度 v, 屈折率 n, 真空中の光速 c，v= c / n
hプランク定数 = 6.6260755×10-34Jsec
e電子の素電荷 = -1.60217733×10-19 C
c = 2.99792458×108 m/sec
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★波数
第１回 分光について
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波長→エネルギー，

縦軸→×2に：「2 補正」

★ 2 補正

波数：波長(cm)の逆数→波数 17 cm10
)nm(

1 


k
波数のみ カイザー と読む


